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Bodové ohodnoceni prace na zaklad& jednotlivych kritérii:

(max. 5)
pfimé&fenost rozsahu 5
vyuziti odborné literatury vztahujici se k zadanému tématu 4
adekvatnost pouZitych experimentélnich postupt 5
zpracovani vysledkil 4
vyvozeni zavéri, ptip. navrZzeni dal$iho postupu 5
logicka stavba prace, provazanost textu s obrazky, tabulkami apod. 4
citace literatury 3
jazykova uroveii 5
grafickd Gprava a ptehlednost 4
prezentace dat 4
kvalita obrazki 5

Dil&i hodnoceni: vyborné
Slovni hodnoceni zaméFené na spIn&ni jednotlivych cilfl, pfinos préace a jeji celkovou uroveri:

Zadani této prace patii do velmi rychle se rozvijejici oblasti polygrafie, kde neni jednoduché ziskat spolehlivé
informace o materialech a pfipravé skuteéné funk¢nich elektronickych prvki.

V teoretické &asti je zdarn& shrnut tivod do problematiky tifténych tranzistorti a je zde vypracovén prehled
sougasnych moznych struktur t&chto elektronickych prvki. Studentka v této &asti Serpala ze zkuSenosti zahrani¢nich
v&deckych instituci a zmapovala tak postupy a vhodné materialy k vyrobé ti§ténych tranzistorti. V teoretické €asti by
bylo rovn&Z vhodné uvést vice informaci o m&feni elektrického odporu, které bylo vyuzivano v praktické Casti pti
charakterizaci tranzistor(i. Napfiklad nahradou za kapitoly 2.1.2 az 2.1.5, které se tykaji obecné chemie.

V praktické &asti bylo postupné ptipraveno velké mnozstvi vzorkt, které byly analyzovéany a na zakladg t€chto
vyhodnoceni bylo rozhodovano o dal3ich postupech a vybéru vhodnych materiali. Studentkou zvoleny postup byl
systematicky a jednotlivé kroky navazovaly na vystupy z pfedchozich méfeni. Pfi charakterizaci zhotovenych
tranzistori prokazala studentka znalosti i z elektrotechnické oblasti, které dokézala dat do souvislosti s tiskovymi
postupy. Diisledkem toho se podafilo najit postup pripravy elektrochemického tranzistoru s lepSimi parametry, nez
uvadi zdrojova literatura. Skutetn& funkéni elektrochemicky tranzistor, ktery byl v této praci vytvoren, je bezesporu
pfinosem pro obor tisténé elektroniky.

Préace obsahuje mnoZstvi drobnych typografickych chyb. U seznamu literatury bych uvital pouze jednu formu
grafické apravy.

Otéazky pro obhajobu:

U fady vyhodnoceni, pfevazn& méfeni elektrického odporu kanélu, byla zjisténa velka variabilita vzorki vlivem
nerovnomé&mého nanosu tiskové formulace. Jakym zptisobem lze pfi tisku eliminovat nehomogennost téchto vrstev?
NemiiZe prave tato zvysena variabilita branit unifikovanému produkénimi tisku t&chto tranzistor?

Bylo by mozné tranzistory ptipravené v této praci zapojit resp. tisknout v obvodech a vytvafet tak napriklad
nizkokapacitni paméti v fadech jednotek biti?

Celkové hodnoceni:

4 14

Zavéreéna priace Be. Michaela Filadelfi spliiuje zadani,

doporuduji ji k obhajobé a navrhuji klasifikovat stupném vyborné.
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